
 

１００Ｗ 狭放射角 ＶＣＳＥＬアレイ 

NDVA-100-W0975 

 

ＶＣＳＥＬ（Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser diode）技術が 

用いられています。 

ビーム広がり角は２４ｍｒａｄ（半角）。 

（８ｍｒａｄアレイが２００８年までに利用可能となります。） 

波長安定化＆狭スペクトル幅。 

数百個の単一モードＶＣＳＥＬ素子から構成されています。 

マイクロレンズがアレイ状にマウントされています。 

ＣＷ、パルス＆ＱＣＷ動作。 

特注波長対応可。（８０８ｎｍ－１０６４ｎｍ） 

 

 

電気的および光学的特性 

パラメータ 状態 最小 標準値 最大 単位 

ＣＷ光出力 １７０Ａ、２５℃ヒートシンク １００ １１０ ― Ｗ 

しきい値電流 ２５℃ヒートシンク ― １５ ２０ Ａ 

動作電流 １００Ｗ、２５℃ヒートシンク ― １５０ １７０ Ａ 

動作電圧 １００Ｗ、２５℃ヒートシンク ― ２．４ ３ Ｖ 

微分抵抗 ２５℃ヒートシンク ― １５ １８ ｍΩ 

中心波長 １００Ｗ、２５℃ヒートシンク ９６５ ９７５ ９８５ ｎｍ 

スペクトル幅（ＦＷＨＭ） １００Ｗ、２５℃ヒートシンク ― ０．８ １ ｎｍ 

温度波長シフト ２５℃ヒートシンク ０．０６０ ０．０６５ ０．０７０ ｎｍ／℃ 

ビーム広がり角（半角） １００Ｗ、２５℃ヒートシンク ― ２４ ３０ ｍｒａｄ 

放出直径 ― ― ４．２ ― ｍｍ 
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